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Zawiadomienie o wszczeciu cze$ciowego przegladu okresowego Srodkéw wyréwnawczych stoso-
wanych wzgledem przywozu niektérych mikroukladéw elektronicznych znanych jako pamieci
DRAM (pamigci dynamiczne o dostepie swobodnym) pochodzacych z Republiki Korei

(2006/C 67/05)

Na mocy art. 19 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 2026/97
w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajow
niebedgcych czlonkami Wspélnoty Europejskiej (*) (,rozporza-
dzenie podstawowe”) Komisja z wlasnej inicjatywy podjela
decyzje o wszezeciu czeSciowego przegladu okresowego.
Zakres przegladu ograniczony jest do zbadania subsydiowania
dotyczacego Hynix Semiconductor Inc.

1. Produkt objety przegladem

Produktem objetym przegladem s3 niektdre elektroniczne
uklady scalone znane jako pamigci DRAM (pamigci dyna-
miczne o dostgpie swobodnym), wykonane z zastosowaniem
odmian technologii wytwarzania pélprzewodnikéw opartych
na tlenkach metali (MOS), wraz z typami komplementarnymi
MOS (CMOS), wszystkich typow, gestosci, odmian oraz bez
wzgledu na szybkos¢ dostepu, konfiguracje, typ obudowy lub
obramowania itp., pochodzacych z Republiki Korei (,produkt
objety postepowaniem”). Pamigci DRAM zdefiniowane w
poprzednim akapicie maja nastgpujace formy:

— plytki pélprzewodnikowe DRAM objete kodami CN
ex 854221 01 (kod TARIC 8542 21 01 10),

— chipy (uklady chipowe) DRAM objete kodami CN
ex 854221 05 (kod TARIC 8542 21 05 10),

— montowane pamigeci DRAM objete kodami CN 8542 21 11,
8542 21 13, 8542 21 15 oraz 854221 17,

— kombinowane formy pamigci DRAM (moduly pamigci,
karty pamigci i inne formy zagregowane), objete kodami
CN ex 84733010 (kod TARIC 84733010 10),
ex 84735010 (kod TARIC 8473501010) oraz
ex 8548 90 10 (kod TARIC 8548 90 10 10),

— chipy i/lub montowane pamigci DRAM wchodzace w sklad
kombinowanych form pamigci DRAM, w przypadku gdy te
kombinowane formy pamigci DRAM pochodzg z krajow
innych niz Republika Korei, objete kodami CN
ex 84733010 (kod TARIC 84733010 10),
ex 84735010 (kod TARIC 8473501010) oraz
ex 8548 90 10 (kod TARIC 8548 90 10 10).

Powyzsze kody CN podane s3 jedynie w celach informacyj-
nych.

2. Istniejgce Srodki

Srodkiem obecnie obowiazujacym  wzgledem  przywozu
pamieci DRAM produkowanych przez Hynix Semiconductor
Inc. jest ostateczne clo antydumpingowe nalozone rozporzg-
dzeniem Rady (WE) nr 1480/2003 (*) w sprawie przywozu
pamieci DRAM pochodzgcych z Republiki Korei, zmienionym
rozporzadzeniem Rady (WE) Nr 2116/2005 ().

(') Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporzadzenie ostatnio zmie-
nione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z
13.3.2004, str. 12).

() Dz.U.L 212 z 22.8.2003, str. 1.

() Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 7.

3. Podstawy dokonania przegladu

Komisja otrzymala od Hynix Semiconductor Inc. informacje,
wedlug ktérej przestaly istnie¢ skutki wszystkich subsydiow,
wobec ktérych w trakcie dochodzenia uznano koniecznosé
wprowadzenia $rodkéw wyréwnawczych, co z kolei doprowa-
dzilo do nalozenia takich $rodkéw rozporzadzeniem (WE)
nr 1480/2003.

Z drugiej strony Komisja otrzymata od producentéw wspdlno-
towych — Infineon Technologies AG oraz Micron Europe Ltd
— informacje, wedlug ktérych $rodek obecnie obowiazujacy
wzgledem przywozu produktu objetego przegladem wytwarza-
nego przez Hynix Semiconductor Inc. na swoim obecnym
poziomie nie wystarcza juz, by przeciwdziala¢ wyrzadzajacemu
szkode subsydiowaniu. Producenci ci podaja, Ze kwota subsy-
diéw wzrosta ponad prog 34,8 %, tj. ponad warto$¢ obecnie
stosowang wobec przywozu pamigci DRAM produkowanych
przez Hynix Semiconductor Inc. Zarzuca si¢ ponadto, Ze Hynix
Semiconductor Inc. korzysta z pewnej liczby nowych subsy-
di6w przyznanych przez rzad Republiki Korei po okresie
pierwotnego dochodzenia (2001 r.). Subsydia, ktérych stoso-
wanie si¢ zarzuca, polegaja na refinansowaniu dlugéw,
konwersji dlugu na udzialy w kapitale wlasnym, zmiany
warunkéw splaty odsetek, kredytach bankéw panistwowych lub
kontrolowanych przez panstwo na sfinansowanie transferu
aktywéw, planie odpiséw kapitalowych, planie wykupu dlugéw
za gotowke, pozyczkach terminowych oraz zawarciu umowy o
przyznaniu kredytu rewolwingowego. Wedlug zgloszonych
zarzutéw subsydia te wpisuja si¢ w tendencje przyznawania
przez rzad Republiki Korei subsydiow wyréwnawczych na
rzecz Hynix Semiconductor Inc.; jako ze wedlug zgloszonych
zarzutéw subsydia te wyrzadzaja szkode, obowiazujacy $rodek
nie wydaje si¢ juz wystarczajacym $rodkiem wyréwnawczym.

Zarzuca si¢, ze wyzej wymienione programy stanowia subsydia,
poniewaz pociagaja za soba wklad finansowy rzadu republiki
Korei i przynosza korzy$¢ Hynix Semiconductor Inc. Zarzuca
si¢ takze, Ze programy te ograniczone s3 wylacznie do Hynix
Semiconductor Inc. i w zwigzku z tym majg charakter szcze-
g6lny i wyréwnawczy. Ponadto zarzuca si¢, zZe obowigzujacy
obecnie Srodek przestal by¢ $rodek pozwalajacym na wlasciwe
przeciwdzialanie tym subsydiom wyréwnawczym.

W zwigzku z powyzszym Komisja uznaje, ze w odniesieniu do
subsydiowania na rzecz Hynix Semiconductor Inc. istnieja
wystarczajace dowody oparte na domniemaniu faktycznym
pozwalajace na stwierdzenie, ze okolicznosci subsydiowania
znaczaco si¢ zmienily, a w rezultacie obowigzujacy $rodek
nalezy podda¢ przegladowi.
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4. Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, iz istniejg
wystarczajace dowody do wszczecia czgSciowego przegladu
okresowego, Komisja niniejszym wszczyna przeglad zgodnie z
art. 19 rozporzadzenia podstawowego.

Jezeli ustalone zostanie, ze S$rodek obecnie obowigzujgcy
wzgledem przywozu pamigci DRAM produkowanych przez
Hynix Semiconductor Inc. powinien ulec zmianie, przegladowi
poddany zostanie takze zakres, w jakim niezbedna jest zmiana
stawki cla stosowanej wzgledem przywozu produktéw innych
przedsigbiorstw, okreslona w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 1480/2003.

a) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbedne w
dochodzeniu Komisja wysle kwestionariusze do Hynix Semi-
conductor Inc., do wladz Republiki Korei oraz do wszelkich
znanych Komisji instytucji finansowych, ktérych dotyczy
sprawa objeta dochodzeniem. Wymienione informacje i
potwierdzajace je dowody powinny wplynaé do Komisji w
terminie ustalonym w pkt 5 lit. a) niniejszego zawiado-
mienia.

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przestuchan

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa si¢ do
przedstawienia swoich opinii, a takze informacji innych niz
odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestiona-
riuszu oraz do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych.
Wymienione informacje i dowody musza wplynaé do
Komisji w terminie ustalonym w pkt 5 lit. a) niniejszego
zawiadomienia.

Ponadto Komisja moze przestucha¢ zainteresowane strony,
pod warunkiem Ze wystapily one z wnioskiem o przestu-
chanie, wskazujac szczegdlne powody, dla ktérych powinny
zostaé wystuchane. Wniosek ten nalezy zlozy¢ w terminie
okreslonym w pkt 5 lit. b) niniejszego zawiadomienia.

5. Terminy

a) Dla stron zglaszajgcych sig, skladajgcych odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu i przedkladajgcych inne informacje

Wszystkie zainteresowane strony, jezeli ich wnioski maja
by¢ uwzglednione podczas postepowania, musza zglosi¢ si¢
do Komisji, przedstawi¢ swoje opinie i odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawi¢ wszelkie
inne informacje w terminie 40 dni od daty opublikowania
niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Nalezy zwrdcié
uwage na fakt, iz korzystanie z wigkszosci praw procedural-
nych ustanowionych w rozporzadzeniu podstawowym jest
uwarunkowane zgloszeniem si¢ przez strong w wyzej
wymienionym terminie.

b) Przestuchania

Wszystkie zainteresowane strony moga sklada¢ wnioski o
przestuchanie przez Komisj¢ w takim samym terminie 40
dni.

6. Zgloszenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu i korespondencja

Wszelkie zgloszenia i wnioski przedkladane przez zaintereso-
wane strony nalezy sklada¢ na piSmie (nie w formie elektro-
nicznej, chyba ze ustalono inaczej); nalezy w nich wskazaé
nazwe, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu iflub teleksu
zainteresowanej strony. Wszelkie o$wiadczenia pisemne,
facznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiado-
mieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i
korespondencje dostarczang przez zainteresowane strony na
zasadzie poufnoSci nalezy oznakowaé ,Limited” (') oraz,
zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporzadzenia podstawowego,
dolaczy¢ do nich wersje bez klauzuli poufnosci, oznakowang
,Do wgladu zainteresowanych stron”.

Adres Komisji do celéw korespondencji:

European Commission
Directorate General for Trade
Direction B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks: (32-2) 295 65 05

7. Brak wspélpracy

W przypadkach, w ktérych zainteresowana strona odmawia
dostepu do niezbednych informacji, nie dostarcza ich w okres-
lonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje
mozliwo$¢ dokonania ustalenn tymczasowych lub koncowych,
potwierdzajacych lub zaprzeczajacych, na podstawie dostep-
nych faktéw, zgodnie z art. 28 rozporzadzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, iz zainteresowana strona dostarczyla
informacje nieprawdziwe lub wprowadzajace w blad, infor-
macje te nie s3 brane pod uwage, a ustalenia moga by¢ doko-
nywane na podstawie dostepnych faktéw. Jezeli zainteresowana
strona nie wspélpracuje lub wspélpracuje jedynie czeSciowo i z
tego wzgledu ustalenia opieraja si¢ na dostepnych faktach
zgodnie z art. 28 rozporzgdzenia podstawowego, wynik moze
by¢ mniej korzystny dla wymienionej strony niz w przypadku,
gdyby strona ta wspotpracowala.

(") Oznacza to, iz dokument stuzy wylacznie do uzytku wewnetrznego.
Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporzadzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str.
43). Jest to dokument poufny na mocy art. 29 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 2026/97 (Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1) i art. 12 Poro-
zumienia WTO w sprawie subsydiow i $rodkéw wyréwnawczych.



